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(57)  Sáng chế đề cập đến bảng mạch in. Lỗ via trong bảng mạch in bao gồm lớp kim loại 
được tạo mẫu mà kéo dài qua lỗ trong vật liệu dát mỏng điện môi đã được phủ chất kết 
dính xúc tác trên cả hai mặt của vật liệu dát mỏng điện môi. Lớp chất kết dính xúc tác phủ 
một phần của vật liệu dát mỏng điện môi xung quanh lỗ. Lớp kim loại được tạo mẫu được 
đặt trên lớp chất kết dính xúc tác trên cả hai mặt của vật liệu dát mỏng điện môi và trong 
lỗ.
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